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摘要(译)

本发明的有机发光二极管显示器件，包括像素单元层，所述像素单元层
一侧对应设置阳极层，另一侧对应设置阴极层，通过将至少一发光颜色
的子像素对应的阴极层厚度设置与其余发光颜色的子像素对应的阴极层
厚度不同，从而改善不同发光颜色有机发光二极管的微腔效应，进而有
效改善了所述有机发光二极管显示器件的发光效率、亮度、色彩再现性
等性能。所述的一种有机发光二极管显示器件的制备方法，通过通用金
属掩膜板制备第一阴极层，通过精细金属掩膜板制备第二阴极层，就可
以达到改善所述有机发光二极管显示器件性能的效果，制备工艺简单，
能有效降低所述有机发光二极管显示器件的制备和应用成本。
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